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' SRP-XXX-BMB: Maksymalne napiecie systemu 1000 VDC
‘HV | SRP-XXX-BMB-HV: Maksymalne napigcie systemu 1500 VDC
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
SRP-320-BMB SRP-325-BMB SRP-330-BMB SRP-335-BMB
Modut Typ SRP-320-BMB-HV| SRP-325-BMB-HV | SRP-330-BMB-HV | SRP-335-BMB-HV
STC STC STC STC

Moc maksymalna (Pmp) 320 325 330 335
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Napiecie obw. otwartego (Voc) 40.4 40.6 40.8 41.0

Prad zwarciowy (Isc) 9.93 10.02 10.11

Napiecie mocy nominalnej (Vmp) 34.0 34.2 34.4

Prad mocy nominalnej (Imp) 9.42 9.51 9.60

Sprawno$¢ modutu at STC(nm) 18.90 19.19 19.49

Tolerancja mocy (0,+4.99)

Maksymalne napigcie system 1000 VDC / 1500 VDC

Maksymalny prad zwrotny 20A
STC Gtandard Test Condition) Na swietlenie 1000W/ 7, Module Temp

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature): na$wietlenie 800 W/m? temperatura otoczenia 20°C,
predko$c¢ wiatru 1 m/s;

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA

Wspétczynnik temperatury Pmax -0.38 %/°C

Wspétczynnik temperatury Voc -0.28 %/°C

Wspétczynnik temperatury Isc +0.05 %/°C
Temperatura pracy -40~+85 °C

Tolerancja 45£2 °C

Section A-A

Mechanical Specifications

- .
Wymiary 1690 x 1002 x 35 mm
Waga 19.0kg Cells temp. = 25 °C
Ogniwa PERC Mono crystalline158.75 x 79.375 mm(120szt) e e
Szyba przednia Szyba hartowana 3.2 mm antyrefleksyjna moident rad = 800 Wi ™
Rama Aluminium anodowane Incident Irad. = 600 Wim? I
Skrzynka przytgczeniowa IP68, 3 diody B I M :
Przewod 4.0 mmz,Portrait:255mm(+)/355mm(-);Landscape:1200mm Incident rrad. = 200 Wime
Zigcze MC4 Compatible

Obcigzenie mechaniczne 5400 Pa * votagen CUtS N ig ht, B rea kS Dawn .

KONFIGURACJA PAKOWANIA

1690 x 1002 x 35 mm
Kontener 40'GP
. Incident Irrad. = 1000 W/m?2
‘ Sztuk na palecie 30 30 41 —— Cells temp. = 10°C
‘ Palet w kontenerze 12 26 .

Sztuk w kontenerze 360 780

* 30+2 pieces per pallet is the special package which only suits for container transport.
For details,please consult SERAPHIM.
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Add: No.1-2, HengyaoRd, HenglinTown, Wujin District, 213000, Changzhou, China
Tel: +86-519-69699879  Fax: +86-519-88786181 Email: info@seraphim-energy.com
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Blade™ — A Module re-Modeled Mniejsza wewnetrzna utrata mocy

Seraphim’s Blade™ Series Moduty half-cut-cells to — oprécz wyzszych mocy — réwniez produkty, ktére sg mniej wrazliwe na
powstawanie gorgcych punktéw, czyli bardziej odporne na negatywne skutki zacienienia. Sa tez odporne na zjawisko PID (z ang.
Potential/Induced Degradation), czyli na degradacje ogniwa indukowanym napieciem, ktére to zjawisko negatywnie wptywa na
wydajnos¢ catego systemu fotowoltaicznego.

Mniejszy opor to z kolei wzrost mocy modutu, a co za tym idzie — wzrost jego wydajnos$ci. Zmniejszenie oporu elektrycznego i
zwiekszenie wydajnosci modutu jest widoczne zwtaszcza podczas pracy w warunkach wysokiego natezenia promieniowania
stonecznego. Przejawia sie on wysokim prgdem zwarcia i wysokim wspoétczynnikiem wypetnienia

>

Standard Cell Half Cell

Dhtugos¢ potdwki ogniwa jest krotsza niz normalne ogniwo. Op6r obliczony przez prawo Joule'a i prawo Ohma, redukcja strat mocy o ok. 6%.

Wyzsza sprawnos¢ Wieksza optacalnosé¢
: Certyfikat
Less Mismatch loss y y Gwarancja
Zamiast 6 wewnetrznych ciggéw ogniw modut serii Blade ma 2 x 6 krotszych ciggéw. Dzigki temu produkt skutecznie @ PV CYCLE
radzi sobie z réznicami w pracy pomiedzy ogniwami spowodowanymi przez cien. W

1 5 Gwarancji na produkt
YEARS

Standardowy Modut Z 6 wewnetrznymi stringamiogniw T e

Guaranteed Power
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Liniowej gwarancji
o ®) Ubezpleczenm N na utrate mocy
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Years

o ] o Wieksza wydajnos¢ dzieki lepszej odpornosci na zacienienia

Blade ™ sktada sie z dwdch oddzielnych i identycznych macierzy ogniw stonecznych, co oznacza, ze zwykle ogniwa sg

pociete na potéwki i sg potaczone w dwa niezalezne szeregi. Gdy modut jest zacieniony, tylko jedna

potowa modutu pracuje z mniejszg mocg, podczas gdy druga potowa nadal wytwarza energie z petng moca.

Poprzez ciecie ogniw na potdéwki, wewnetrzna utrata mocy jest mniejsza i jednoczesnie zostat zredukowany efekt Hot Spot .

Design Sketch Electrical Mismatch

Standardowy Moduft Blade Moduf

Blade™ | Z 12 wewnetrznymi stringami ogniw
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Electrical Mismatch

Design Sketch Circuit Diagram

Prad wyjsciowy modutu is 4.5+4.35=8.85A, current mismatch in series is 0.15A.
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